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Компактные ИК-излучатели на основе пленок УНТ
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Для  разработки  систем газового  мониторинга  на  основе  недисперсионных  инфракрасных
датчиков  требуется  создание  компактных  источников  инфракрасного  излучения  в  диапазоне
длин  волн  3-12  мкм.  В  качестве  перспективного  решения  данной  задачи  можно  предложить
создание ИК излучателей с использованием пленок углеродных нанотрубок (УНТ), обладающих
уникальными  оптическими  и  электрофизическими  свойствами.  Проводимые  исследования  
многостенных  [1]  и  одностенных  УНТ  [2]   не  позволяют  установить  влияние  типа  УНТ  на
характеристики ИК излучателей.

В рамках нашего исследования проводилось сравнение излучательной способности пленок
МУНТ, синтезированных по методике, описанной в работе [3], исходных ОУНТ торговой марки
Tuball,  ОУНТ  с  металлическим  и  полупроводниковым  типом  проводимости.  Изготовлены
тестовые  структуры  пленочных  ИК  излучателей  посредством  осаждения  пленки  УНТ  на
поверхность  слюды  методом  аквапринта,  обработкой  поверхности  пленки  наносекундным
лазером  и  формированием  алюминиевых  контактных  площадок,  с   разваркой  в  корпус.
Проведенные измерения спектров излучения различных пленок УНТ в  диапазоне температур
100-500  °С  показывают,  что  в  качестве  ИК  излучателя  в  спектральном  диапазоне  3-10  мкм
целесообразно использовать пленки исходных ОУНТ или МУНТ при рабочей температуре 400
°С. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 23-19-00880).

Рис. 1. Трехмерная модель изготовленного прототипа (а); характерный спектр излучения
прототипа на основе ОУНТ Tuball (б).
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